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方案名称： 外置铁壳电源_39.9W_YT8110FES8+YT22732FD7_HL_58~114V350mA

 方案特点：

 低成本升压APFC+降压BUCK两级方案；PF>大于0.95，THD<10%

 前后级都集成高压启动和供电电路；满载条件下，启动时间<11ms

 准谐振模式高效率工作，优异的线性和负载调整率

 前后级都支持无辅助绕组应用

 过温线性降电流功能

 保护功能齐全

 实物图片：成品电源（带外壳）尺寸 L*W=195.1mm*30.5mm

 版本修订：

版本 创建/修订人 创建/修订日期 审核人 审核日期 描述

A1.00 Wilson 20240716 初版

A1.01 Wilson 20240727 修改实物图片
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1 设计规格

 输入电压： 180~264Vac 50/60Hz

 输出电压： 58~114Vdc

 输出电流： 350mA

 电源尺寸： 28.03mm * 177mm

2 原理图/PCB
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3 材料清单
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4 电感参数

*插件变压器_L2_规格书_EE13_5+5
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*插件变压器_L3_规格书_EE1310_5+5
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5 静态参数测试

5.1 综合性能测试

No.
Vin Fre Iin Pin Vout Iout Wout Eff PF I-THD
Vac Hz Amps Watts Vdc A Watts % %(max)

Vac ＜0.5 0.332-0.367 YT YT YT

1 198 50 0.0879 16.544 39.625 0.3512 13.917 84.12% 0.947 6.44%

2 220 50 0.0808 16.465 39.448 0.3502 13.817 83.91% 0.923 8.28%

3 230 50 0.0781 16.428 39.383 0.3503 13.796 83.97% 0.911 9.09%

4 264 50 0.0721 16.349 39.394 0.3502 13.797 84.39% 0.857 14.26%

5 198 50 0.1240 23.894 59.144 0.3516 20.798 87.04% 0.969 5.22%

6 220 50 0.1133 23.839 59.143 0.3515 20.793 87.22% 0.955 6.70%

7 230 50 0.1087 23.745 59.002 0.3516 20.748 87.37% 0.947 7.43%

8 264 50 0.0977 23.661 58.999 0.3517 20.750 87.69% 0.916 9.96%

9 198 50 0.1609 31.300 78.800 0.3517 27.721 88.56% 0.98 4.81%

10 220 50 0.1455 31.118 78.678 0.3518 27.685 88.96% 0.969 6.09%

11 230 50 0.1397 31.076 78.678 0.3518 27.685 89.08% 0.964 6.65%

12 264 50 0.1243 30.904 78.595 0.3519 27.659 89.49% 0.940 8.95%

13 198 50 0.2323 45.590 117.610 0.3474 40.859 89.62% 0.988 4.60%

14 220 50 0.2091 45.307 117.616 0.3473 40.855 90.17% 0.982 5.58%

15 230 50 0.2000 45.127 117.485 0.3472 40.800 90.41% 0.978 6.15%

16 264 50 0.1763 44.854 117.472 0.3474 40.811 90.98% 0.963 8.26%
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5.2 单次谐波测试

*标准： C 类（照明）设备的谐波电流限值（GB 17625.1 表 2）

*测试条件：Input=230Vac/50Hz，输出从轻载到满载分四个电压进行测试

可满足分次谐波要求 可满足分次谐波要求

可满足分次谐波要求 可满足分次谐波要求
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6 关键波形测试

6.1 启动时间

 Input=230Vac（黄色 CH1=AC，蓝色 CH2=Vout）

Vout=118V 350mA

Start-up Time=10.5ms

Vout=39V 350mA

Start-up Time=7.5ms

6.2 连续开关机/拉弧

 Input=230Vac（黄色 CH1=AC，蓝色 CH2=Vout，紫色 CH3=Iout），Vout=118V 350mA

连续开关机

不误触发 OVP

AC 拉弧测试

不误触发 OVP
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6.3 MOSFET 应力测试

 Input=230Vac（黄色 CH1=VDS，蓝色 CH2=IDS），Vout=118V 350mA

前级 APFC 芯片-U1

VDS=420V，IDS=528mA

后级 BUCK 芯片-U2

VDS=430V，IDS=736mA

6.4 电感应力测试

 Input=230Vac（蓝色 CH2=IL），Vout=118V 350mA

前级 APFC 功率电感-L2

IL=643mA

后级 BUCK 功率电感-L3

IL=803mAGran
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6.5 开路/短路保护

 Input=230Vac（蓝色 CH2=Vout，黄色 CH1=VDS）

开路保护功能正常

Vovp=183V，打嗝时间=63ms

短路保护功能正常

最低工作频率=4.85kHz

7 温升测试

* 测试条件：Input=230Vac/50Hz，Output=118V 350mA
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8 EMI 测试

测试条件：Input=230Vac，Output=118V 350mA 测试条件：Input=230Vac，Output=39V350mA

传导-L 传导-L

传导-N 传导-N

辐射 辐射
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